Fotoeszkozok - Optoelektronika
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Alapvetd elektrondtmenetek két energiaszint kozott

Az atom gerjesztett allapota instabil (b)! = spontan atmenet alapallapotba

Ha a gerjesztett atomra foton hat (c) = két fazisban 1év6é /v, fotonemisszio
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A megfeleld félvezetdk jellemzo fényemisszioja

Optikai csatolassal megvalositott galvanikus levalasztas
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Optocsatolok alkalmazasa:
¢ informacidbevitel;
e nagyfesziiltség alkalmazasok;

e optikai adatatvitel telekommunikaci6 (kozeg: szaloptika, %ispeny < Mg ).



Félvezeto 1ézer
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Elfajult (degeneralt) félvezetokbdl kialakitott p —7 atmenet
Lyuk és elektron injekci6 az atmeneti tartomanyban (d )
Energiasav betoltottség-inverzionak feltétele: (E re ~Epy )> E,

Savbol — savba torténd energiaatmenet (radiativ rekombinacio) feltétele az
atmeneti tartomanyban (lokalizalatlan toltéshordozok!)
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Homo- és heteroatmenetes 1ézerek karakterisztikiai

Torésmutato (7)) valtozas mértéke: homo < 1%
hetero ~ 5%

Aktiv tartomany (fényemisszio helye): oo > d

homo hetero

Confinement — kvantumfogsag: a fény terjedese csak a

hatarfeliiletekhez parhuzamos iranyban torténik

Kiiszobaram: amely felett un. ,lézing” 1¢p fel
gyakorlatban s, J;> 100 mA

homérséklet no! = hutés
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Napelem

Atalakitasi hatasfok 61)
Ly, FF-IV.

n P P P, —bees6 optikai teljesitmény
FF = LYV,
= v, FF — fill-factor kit6ltési tényezo

N csokkento hatasu:

e soros ellenallas a cellaban (ohmos veszteségek a front feliileten)

e rekombindcidaram a kiiiritett rétegben
optikai kialakitas — fény visszaverddés (féenycsapdazas sziikséges)
Gyakorlatban: (AM1.5, 1égkorhatas szint, Gn. levegotomeg (air mass))
Egykristalyos Si: Nmax = 30%  (laboratorium)
Poli-(multi) kristaly Si: Ny 17%  (laboratorium)
Ninax = 15% (gyartas)
Amorf a-Si: Nmax © 7 —8%  (stabilan)
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